
Electrónica Básica, 2o GITT

Tema 3. Circuitos de Polarización

Introducción
Polarización por Rb
Polarización por Rb y Re
Polarización por 4 resistencias

Bibliografia

“Circuitos Electronicos”, Norbert R. Malik, Prentice Hall
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T3-Circuitos de Polarización Electrónica Básica, 2o GITT

Introducción

El nivel medio de una señal:

determina la potencia consumida1 por el dispositivo/sistema

PDC =
∫ T

0
I1(t) V1(t) dt � I1 V1

determina la máxima amplitud ideal

V (t)1

1V

Vcc

0

V (t)1

1V

Vcc

0

t t

1si se verifican las condiciones de pequeña señal
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T3-Circuitos de Polarización Electrónica Básica, 2o GITT

Circuito 2R
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Vcc = RcIc + Vce

Vcc = RbIb + Vbe

Ic = Is e
Vbe/Vt

Ic = βf Ib

Ejercicio de Diseño
Datos Vcc = 10v, Is=30nA, βf = 100
Punto polarización: Vce = 5v, Ic = 20mA.
Solución Ib = 200μA, Vbe = 0,35v
Rc = 250Ω, Rb = 48kΩ

Ejercicio de Análisis
Supongamos componentes f́ısicos conocidos, y:
βf = 200
Solución Vbe � 0,35v, Ib = 200μA

Ic =
Vcc−Vbe

R
b

βf

= βf Ib = 40mA
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Circuito 3R
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Vcc = RcIc + Vce + ReIe

Vcc = RbIb + Vbe + ReIe

Ic = Is e
Vbe/Vt

Ic = βf Ib

Ie = Ic + Ib

Ejercicio de Diseño
Datos Vcc = 10v, Is=30nA, βf = 100
Punto polarización: Vce = 5v, Ic = 20mA.
Solución Supongo ReIe = 2v
Ib = 200μA, Vbe = 0,35v
Re = 100Ω, Rc = 150Ω, Rb = 38kΩ

Ejercicio de Análisis con βf = 200
Solución Vbe = 0,35v

Ic =
Vcc−Vbe
R
b

βf
−Re

= 10−0,35
190+100 = 33mA
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Circuito 4R
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Vcc = RcIc + Vce + ReIe

Vcc = R1IR1 + Vbe + ReIe

R2(IR1 − Ib) = Vbe + ReIe

Ic = Is e
Vbe/Vt

Ic = βf Ib

Ie = Ic + Ib

Ejercicio de Diseño
Datos Vcc = 10v, Is=30nA, βf = 100
Punto polarización: Vce = 5v, Ic = 20mA.
Solución Supongo ReIe = 2v y IR1 = 10Ib
Ib = 200μA, Vbe = 0,35v, IR1 = 2mA
Re = 100Ω, Rc = 150Ω , R1 = 3,82kΩ,
R2 = 1,30kΩ

Ejercicio de Análisis con βf = 200

Vth = RthIb + Vbe + ReIe

Vth = Vcc

R2

R1 + R2

Rth = R1||R2 =
R1R2

R1 + R2

Solución Vbe = 0,35v
Vth = 2,54v Rth = 0,97kΩ

Ic =
Vth−Vbe
R
th
βf

−Re

= 2,54−0,35
4,85+100 = 20,88mA
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